
根据己有磁芯参数及输出参数优化设计

电路参数：输入最低电压 40V，输出电压 125V 4A，开关频率 80KHz，最大占空比 0.4
磁芯参数：

磁芯容量：
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磁芯容量的电路表达式
JKwBm

IareLpIpAp
××

××
=4

求输入的平均电流 A
Iin
PoIare 514

86040
500 .

.
=

×
=

×
=

η

代入电路表达式并求出最大磁场强度（设初级与次级的窗口占用率相同，取 Kw=0.15）：
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根据初级电流波形得
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式 1与式 2相加得
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把 Ip代入磁场强度表达式得
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初级匝数 Ts
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根据电压传递公式可得次级匝数 Tsn 48=
验证以上结果，当输出电流为 2.5A时，电路进入 CCM 模式


